




































































































专利名称(译) 低成本大屏幕广角快速响应液晶显示装置
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摘要(译)

通过使用光刻工艺制造三次的超大广角高速响应液晶显示装置。本发明
采用半色调曝光技术形成栅电极，公共电极，像素电极和接触焊盘，然
后使用半色调曝光技术形成硅（Si）岛和接触孔，以及一般的曝光技术
以形成源电极，漏电极和取向控制电极。钝化层使用掩蔽沉积方法。通
过使用P-CVD法形成膜，或者通过使用油墨涂布法或喷涂法在局部区域
形成保护区域，以及用于超大广角高速响应液体的TFT阵列基板可以制
造通过使用光刻工艺制造三次的晶体显示装置。
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